
Product Change Notification
Change Title 3TG6P/3IE6P/3TR6P/3MG2P/3SE2P/3IE2P/3MR2

P/3MV2P/3IS2P DRAM IC Substitution Notice
Date 2023/09/26 PCN No F2342

PCN level: Minor

Models: 3TG6P/3IE6P/3TR6P/3MG2P/3SE2P/3IE2P/3MR2P/3MV2P/3IS2P

Category: Hardware  Others

Description:
This PCN is being issued to address that Innodisk 3TG6P/3IE6P/3TR6P/3MG2P/3SE2P/3IE2P/3MR2P/3MV2P/3IS2P series are going to
adopt substituting onboard DRAM IC due to product End of Life. This component substitution does not pose any potential risks to the SSD
functionality and no additional action is required from the user.

Model Name Current Part Number

3SE2P DE%‑%GD8%
3SE2P DE%‑A28D8%
3SE2P DE%‑B56D8%
3MG2P DG%‑%GD8%
3MG2P DG%‑A28D8%
3MG2P DG%‑B56D8%
3IE2P DH%‑%GD8%
3IE2P DH%‑A28D8%
3IE2P DH%‑B56D8%
3MR2P DR%‑%GD8%
3MR2P DR%‑A28D8%
3MR2P DR%‑B56D8%
3MV2P DV%‑%GD8%
3MV2P DV%‑A28D8%
3MV2P DV%‑B56D8%
3IS2P DS%‑%GD8%
3IS2P DS%‑A28D8%
3IS2P DS%‑B56D8%
3TG6P DG%‑A28M7xE%
3TG6P DG%B56M7xE%
3IE6P DHM24‑%M71ExAQF%
3IE6P DHS25‑%0%M71Ex3QF%
3IE6P DHSML‑%GM71ExAQF%
3TR6P DRS25‑B56M7xEx1QFP%
3TR6P DRS25‑A28M7xEx1QFP%
CFast 3MG2P DGCFA‑%GD8%
CFast 3MG2P DGCFA‑A28D8%
CFast 3MG2P DGCFA‑B56D8%
mSATA 3MG2P DGMSR‑%GD8%
mSATA 3MG2P DGMSR‑A28D8%
mSATA 3MG2P DGMSR‑B56D8%
M.2 (S42)/ (S60) /(S80) 3MG2P DGM2%‑%GD8%
M.2 (S42)/ (S60) /(S80) 3MG2P DGM2%‑A28D8%
M.2 (S42)/ (S60)/ (S80) 3MG2P DGM2%‑B56D8%
1.8" SATA SSD DGS18‑%GD8%
1.8" SATA SSD DGS18‑A28D8%
1.8" SATA SSD DGS18‑B56D8%
2.5" SATA SSD DGS25‑%GD8%
2.5" SATA SSD DGS25‑A28D8%
2.5" SATA SSD DGS25‑B56D8%
SATA Slim 3MG2P DGSLM‑%GD8%
SATA Slim 3MG2P DGSLM‑A28D8%
SATA Slim 3MG2P DGSLM‑B56D8%

Summary of Change
Replace Samsung EOL DDR3 DRAM IC with new successor Samsung DDR3 DRAM product
Old DRAM IC:  K4B2G1646FBYMA 
New DRAM IC:  K4B4G1646EBYMA 
Key Milestone Dates
Effective Date: 2023/12/26
*Milestone dates are subject to change based on business and operational conditions.

Notes:
No response from customers will be deemed as acceptance of the change and the change will be implemented pursuant to the key milestones.
Innodisk apologizes for any inconvenience caused by this and appreciate your understanding.
Innodisk promises that new items deliver quality and reliability for your application. If you have any further inquiry of our products or if you have any
question about the specification of it, please contact Innodisk sales person.
Thank you for your confidence in Innodisk in the past and looking forward to serving you in the near future.

PCN Notice Revision History:

 Date of Revision:  Revision Number:  Remark:
2023/09/26 F2342 First release

CC WU, Vice President
Product Planning Dept.

GEORGE CHANG, Senior Manager
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